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内容概要

本书系统地介绍了主要电力电子器件的结构、工作原理、性能参数、设计方法、制造工艺、相关技术
及特性仿真。
内容包括GTR、SCR、CTO等基础器件的大容量化和最新发展；先进的大功率场控器件MCT、功
率MOSFET、IG-BT及其主要派生器件；高频电力电子领域中理想的自关断器件IT、BSIT及SITH；具
有逻辑、控制、保护、传感、检测、自诊断功能的智能功率IC和高压IC；较详细地介绍了电力电子器
件的计算机模拟方法即器件模拟、电路仿真及优化设计。
各章配有习题与思考题。
    本书可作为高等院校电子类、电类相关专业（如微电子技术、电力电子技术等专业）的高年级本科
生及研究生专业课教材，也可供从事电力电子器件研制以及电力电子技术研究的有关技术人员参考。
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晶体管（IGBT）  6.1 IGBT器件的结构及工作原理  6.2 IGBT器件的特性⋯⋯第七章 静电感应晶体管
（SIT）第八章 静电感应晶闸管（SITH）第九章 功率集成电路（PIC）第十章 电力电子器件的计算机
模拟

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<电力电子器件原理与设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 4


